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Propriedades eletronicas e estruturais da heteroestrutura formada por grafeno
sobre uma monocamada de Sil2
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Resumo

O estudo de cristais bidimensionais (2D) é atualmente um importante e crescente ramo de
pesquisa na area de Fisica de Materiais. O interesse nestes materiais se deve as suas
propriedades fisicas, quimicas e mecéanicas, que podem encontrar aplicacdes em diversas areas
da tecnologia, como na nanoeletronica, desenvolvimento de sensores, nanocompdésitos, baterias,
supercapacitores, painéis solares, spintrbnica, entre outras. Porém, ainda h&d uma grande
demanda por pesquisas que ajudem a compreender e controlar as propriedades destes
materiais, para que desta forma eles possam ser aplicados em dispositivos tecnolégicos.A
sintese do grafeno, o qual é uma folha plana de atomos de carbono formando uma estrutura
hexagonal, impulsionou a pesquisa destes materiais. Apesar das promissoras propriedades do
grafeno para aplicacdes tecnoldgicas, ele possui algumas limitacdes devido ao fato de ter um
gap de energia nulo, fazendo com que a busca por materiais com estrutura similar ao grafeno
seja um importante ramo de pesquisa na atualidade. Outra forma de se utilizar o grafeno,
também bastante investigada, seria modificar suas propriedades através da formacgédo de
heteroestruturas com outros materiais 2D. Através de simula¢cdes computacionais, investigamos
as propriedades eletrbnicas e estruturais de uma monocamada de Sil2 depositada sobre uma
folha de grafeno. Além disso, estudamos o efeito nas propriedades da heteroestrutura através da
aplicacdo de presséo e campo elétrico externo no sistema.Os resultados mostram que € possivel
controlar a altura da barreira Schottky na heteroestrutura, o que pode ser explorado para
aplicac6es em dispositivos (nano)eletrdnicos.
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